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e Transistor PA em silicio NPN

e Vceo 100V, Ic 2A

e Poténcia 30W

e Caixa TO-220
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Transistor em silicio NPN, Vceo 100V, Ic 2A, Poténcia 30W, Caixa TO-220
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Aplicacdo Amplificadores e Comutag&o Frequéncia 3.0MHz
Tensao VCE 100V Polaridade (NPN/PNP) NPN
Corrente IC 2A Caixa TO-220
Poténcia 30W Tipo de embalagem Bulk
Ganho HFE 40 Quantidade por Embalagem 100 Pcs
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